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(57) Настоящее изобретение относится к стеклопакету, содержащему прозрачную подложку (1),
снабженную пакетом тонких слоев, предусматривающим чередующееся расположение 3
отражающих ИК-излучение, содержащих Ag, функциональных слоев Ag1 (4), Ag2 (9), Ag3 (14) и
4 диэлектрических покрытия, D1, D2, D3 и D4, так, что каждый функциональный слой окружен
диэлектрическими покрытиями, и отличающемуся тем, что D1 не содержит нитрида кремния
и что пакет тонких слоев содержит в последовательности, начиная от подложки: содержащий
оксид металла нижний слой (2), находящийся в непосредственном контакте с подложкой (1),
и содержащий ZnO контактный слой (3), находящийся в контакте с Ag1 (4); содержащий ZnO
контактный слой (5), находящийся в контакте с Ag1 (4), 1-й слой, содержащий смешанный оксид
цинка и олова (6) ZSO1, находящийся в контакте с C2 (5), 1-й слой, содержащий нитрид кремния
SiN1 (7), внедренный в ZSO1, содержащий ZnO контактный слой C3 (8), находящийся над ZSO1 (6)
и в контакте с Ag2 (9), содержащий ZnO контактный слой C4 (10), находящийся в контакте с Ag2
(9), 2-й слой, содержащий смешанный оксид цинка и олова ZSO2 (11), находящийся в контакте с
C4 (9), второй слой, содержащий нитрид кремния SiN2 (12), внедренный в ZSO2 (11), содержащий
ZnO контактный слой C5 (12), находящийся в контакте с Ag3, и содержащий ZnO контактный слой
C6, находящийся в контакте с Ag3, 3-й слой, содержащий смешанный оксид цинка и олова ZSO3,
находящийся в контакте с C6, третий слой, содержащий нитрид кремния, находящийся в контакте
с ZSO3, и верхний слой, содержащий оксид металла или нитрид металла, причем соотношение
суммы значений толщины слоев, содержащих смешанные оксиды цинка и олова, и толщины слоя
нитрида кремния снижается от D2 к D3 к D4.
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